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(57)【要約】
【課題】シールド膜の膜厚を最適化することで、反射特
性及び透過特性の改善を図ることを目的とする。
【解決手段】液晶表示装置は、液晶表示パネル１０と、
液晶表示パネル１０に重ねられた静電容量式のタッチパ
ネル２２と、液晶表示パネル１０とタッチパネル２２の
間に介在して液晶表パネルからタッチパネル２２への電
磁波の伝搬を遮断するためのシールド膜３０と、を有す
る。シールド膜３０の厚みをｄ、シールド膜３０を構成
する材料の屈折率をｎ、人間の目が最も強く感じる光の
波長をλとしたときに、０．９（λ／２ｎ）≦ｄ≦１．
１（λ／２ｎ）である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルに重ねられた静電容量式のタッチパネルと、
　前記液晶表示パネルと前記タッチパネルの間に介在して前記液晶表パネルから前記タッ
チパネルへの電磁波の伝搬を遮断するためのシールド膜と、
　を有し、
　前記シールド膜の厚みをｄ、前記シールド膜を構成する材料の屈折率をｎ、人間の目が
最も強く感じる光の波長をλとしたときに、
　０．９（λ／２ｎ）≦ｄ≦１．１（λ／２ｎ）
であることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された液晶表示装置において、
　前記シールド膜を構成する前記材料は、酸化インジウムスズであることを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載された液晶表示装置において、
　前記λは５５５ｎｍであることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載された液晶表示装置において、
　前記シールド膜の厚みｄは、１２０ｎｍ～１４０ｎｍであることを特徴とする液晶表示
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　静電容量式のタッチパネルを備える液晶表示装置において、液晶表示パネルからのノイ
ズ対策のため、タッチパネルと液晶表示パネルとの間に導電性のシールド膜を配置するこ
とが知られている（特許文献１）。シールド膜は、透明導電材料として知られるＩＴＯ（
Indium Tin Oxide）からなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－８６２４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　シールド膜を形成するとその界面反射により、反射特性（反射率・反射色）及び透過特
性の低下が生じる。ノイズ対策の観点からは、ＩＴＯ膜の膜厚は少なくとも３５ｎｍが必
要であるが、この膜厚では光の干渉効果で短波長側の反射が強くなり、反射特性及び透過
特性に影響を及ぼすという問題がある。
【０００５】
　本発明は、シールド膜の膜厚を最適化することで、反射特性及び透過特性の改善を図る
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）本発明に係る液晶表示装置は、液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルに重ねら
れた静電容量式のタッチパネルと、前記液晶表示パネルと前記タッチパネルの間に介在し
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て前記液晶表パネルから前記タッチパネルへの電磁波の伝搬を遮断するためのシールド膜
と、を有し、前記シールド膜の厚みをｄ、前記シールド膜を構成する材料の屈折率をｎ、
人間の目が最も強く感じる光の波長をλとしたときに、０．９（λ／２ｎ）≦ｄ≦１．１
（λ／２ｎ）であることを特徴とする。本発明によれば、シールド膜の厚みが、反射特性
及び透過特性の観点から最も好ましくなっている。
【０００７】
　（２）（１）に記載された液晶表示装置において、前記シールド膜を構成する前記材料
は、酸化インジウムスズであることを特徴としてもよい。
【０００８】
　（３）（１）又は（２）に記載された液晶表示装置において、前記λは５５５ｎｍであ
ることを特徴としてもよい。
【０００９】
　（４）（１）から（３）のいずれか１項に記載された液晶表示装置において、前記シー
ルド膜の厚みｄは、１２０ｎｍ～１４０ｎｍであることを特徴としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る液晶表示装置を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。図１は、本発明の実施
形態に係る液晶表示装置を示す断面図である。
【００１２】
　液晶表示装置は、液晶表示パネル１０を有する。液晶表示パネル１０は、ガラスなどか
らなる透明の一対の基板１２，１４を有し、両者間に図示しない液晶が挟まれている。一
方の基板１２はＴＦＴ（Thin Film Transistor）基板であり、他方の基板１４はカラーフ
ィルタ基板である。一対の基板１２，１４の相互に反対側の面にはそれぞれ偏光板１６が
貼り付けられている。基板１２には、集積回路チップ１８が搭載され、フレキシブル配線
基板２０が取り付けてある。
【００１３】
　液晶表示装置は、液晶表示パネル１０に重ねられた静電容量式のタッチパネル２２を有
する。図１の例では、液晶表示パネル１０とタッチパネル２２は、光透過性の樹脂層２４
（粘着層）によって固定されているが、液晶表示パネル１０とタッチパネル２２の間に空
気層があってもよい。タッチパネル２２には、フレキシブル配線基板２６が取り付けてあ
り、フレキシブル配線基板２６には集積回路チップ２８が搭載されている。
【００１４】
　液晶表示パネル１０とタッチパネル２２の間には、導電材料からなるシールド膜３０が
介在している。シールド膜３０は、液晶表示パネル１０からタッチパネル２２への電磁波
の伝搬を遮断する。シールド膜３０は、液晶表示パネル１０又はタッチパネル２２あるい
は外部のグランド電位に接続することが好ましい。シールド膜３０を構成する材料は、例
えばＩＴＯ（酸化インジウムスズ）である。シールド膜３０は、タッチパネル２２の一方
の面（裏面）に密着し、樹脂層２４に密着している。
【００１５】
　シールド膜３０の厚みをｄ、シールド膜３０を構成する材料の屈折率をｎ、人間の目が
最も強く感じる光の波長をλとしたときに、０．９（λ／２ｎ）≦ｄ≦１．１（λ／２ｎ
）である。具体的には、λは５５５ｎｍである。そして、シールド膜３０の厚みｄは、１
２０ｎｍ～１４０ｎｍ程度であることが好ましい。本実施形態によれば、シールド膜３０
の厚みｄが、反射特性及び透過特性の観点から最も好ましくなっている。例えば、シール
ド膜３０で反射する光Ｌrについて、その反射率は、従来８％であったが０．３％に改善
されることが実験により確認された。反射色についても変化の軽減が確認された。また、
シールド膜３０を透過する光Ｌtについて、その透過率は従来９２％であったが９９％に
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【００１６】
　なお、樹脂層２４を除去して、シールド膜３０と液晶表示パネル１０の間に空気層を形
成した場合も、反射率について１３．２％から４％に改善し、透過率についても８７％か
ら９６％に改善した。反射色についても変化の軽減が確認された。
【００１７】
　タッチパネル２２の上方には保護板３２（フロントウインドウ）が配置されている。保
護板３２は、光透過性を有している。タッチパネル２２と保護板３２は、光透過性の樹脂
層３４（粘着層）によって固定されているが、タッチパネル２２と保護板３２の間に空気
層があってもよい。
【００１８】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である。例
えば、実施の形態で説明した構成は、実質的に同一の構成、同一の作用効果を奏する構成
又は同一の目的を達成することができる構成で置き換えることができる。
【符号の説明】
【００１９】
　１０　液晶表示パネル、１２　基板、１４　基板、１６　偏光板、１８　集積回路チッ
プ、２０　フレキシブル配線基板、２２　タッチパネル、２４　樹脂層、２６　フレキシ
ブル配線基板、２８　集積回路チップ、３０　シールド膜、３２　保護板、３４　樹脂層
。

【図１】
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